Cislicova technika , Parti*

Zakladni pojmy:

Informacéni kapacitamnozstvi informace, které je mozné ulozit v géraznaujeme jako
jeji kapacitu.-udava get pangtovych mist.

Kapacita se udava pem biii ,0*, ,1* Osm bita je tzv.slabika nebo-li byte(bajt).
Casto se v oblasti paiti a mikrop@itacia pouZiva pojem slovo(word). Je to skupina bit
které se v paitati zpracovavaji jako celek Jednotka K (kilo) jemo 2° = 1024 bit.
Oznaeni Mbit (megabit) znd 2*° = 1048576 padrovych burk

Organizace pardti: Jestlize part’ umoziuje na kazdou adresu ulozit skupinu Bipiag.16
bitt), pakéislo B nazyvame #tou pandti. Oznaime-li paiet adres pasti symbolem A, pak
organizaci pa®ti bude sotin A x B. Nag paneét EPROM 27256 ma kapacitu 256 Kbd
organizaci 32 K x 8 hit Na kazdou adresu je mozné ulozit & lsibwasre. Adresa je misto
v paneti , na které zapisujeme, nebo z kterétemne Cteni a zapis dat jestSinoutizeno
procesorem. Cilem je uloZitéést data z opetai pantti, nebo z vijSich perifernich
zaizeni.

Sika toku dat také Stka sk¥rnice , je poet bitd, které se po sinici prenaseji sotasre

Opera’ni pamer’ — v paitaci obsahuje jednak program, ktery méa byt provedguaak velkée
mnozstvi dat, ktera se viiéhu programu maji zpracovat. Op&napantti se dive vyratkily
z feromagnetickych jader, dnes se pouzivajigiesiibovolnym vykErem adresy RAM.
Pamét RAM —(Random Access Memory)- pétrs gimym pistupem k daim-libovolné
slovo miZze byt vybrano pomoci jediné adresy, nebo na lib@vmisto Ize ulozit &olik

biti, nebo slov.

Pamét’ SAM- (Serial Access Memory) jsou to pé&irse sériovym fistupem. Adresy
panttovych mist nelze v generovat libovejrale sekvetné v souladu s posloupnosti dat
umisgnych v pamitovych mistech. Chceme-li niaprecist data z mista A a poté z mista D,
pak musime nejilve realizovat fistupy ke vSem misin lezicim mezi A a D.

Paméti LIFO ( Last In-First Out) informace uloZzena do pginako posledni j&tena jako
prvni. V mikrop@itacich se pouZziva jako zasobnikova géam

Paméti FIFO ( First In — First Out) —byva oztavana jako pagt fronty. Vyznauje se tim,
Ze se do ni ukladaji tdaje na mista passasledujici (do fronty). Z pati fronty je mozno
Cist udaje pouze postufzfako prvni s&tou ty Udaje které byly zapsany jako prvni.

Déleni paméti podle moznosti zapisu &teni
Klasickoug¢innosti, kterou od pa#t poZadujeme je obecny cyklus:

zapis informace - jeji zapamatovani -teni informace

Pantti realizuji tento cyklusttznymi zpisoby, podle toho jedtime na :
a) paméti pro ¢teni a zapis- tyto pandti se nazyvaji RWM ( Read Write Memory )
b) paméti pouze procteni - tyto pangti se nazyvaji ROM ( Read Only Memory )

- paméti RWM — RAM  jsou energeticky zavislé, doba zapisteni jsou piblizné stejré
dlouhé,
po vypnuti zdroje se uloZena data nena¥mtdci. ive se pouzivaly paéti RWM
s feritovymi jadry jako energeticky nezd@iév sodasné dob se jiz nepouZzivaji)



- paméti ROM nejsou energeticky zavislé, pouZivaji se v mikidjacové technice jako
pangti programu a konstant. Cyklus uloZeni informacedo®ti ROM je podstaté delS’i
nez cyklusiteni. Paniti ROM délime na :

b;) pameti ROM, které jsou naprogramované maskdiuppsledni faze vyroby

b,) pameti PROM (Programabele ROM ) — prodavaji se nenaprogran®dmyarogramuji se u
uzivatele ve specialnimizzeni. Po naprogramovani se nedaji znovu programova

by pameti EPROM ( Erasable ROM), nebo REPROM ( Reprogramable PR@du
mazatelné a znovu programovatelné gianvazani Ize provéi UV z&enim.

bs pameti EEPROM nebo-li EPROM ( Eletricaly Programable ROM ) nebo také EARQ
Electricaly Alternable ROM ) jsou elektricky mazate a programovatelné PROM

Déleni podle principu ¢innosti pamét’ové buiky

- Pangtova buika je zakladni jednotkou patiového obvodu. protoze je v ni uloZzena
zakladni informani jednotka 1 bit. Podle princigiinnosti pangtové buky délime
pantti na statické, dynamické aiky pevnych par#ti.

- Pangtova buka statickych RWM-RAM polovodbvych pandti je tvaena
bistabilnim klopnym obvodem. P&thse oznauji SRAM

- Dynamické pariti RWM-RAM pro ¢teni a zapis maji zakladni patovou buiku
tvorenu b’ ttemi, nebo pro vyssi stupéntegrace pouze jednim MOS tranzistorem.
Informace je v kazdé Ige uloZena ve fortnnaboje v kapacitou, ktery je tkemn
elektrodami tranzistoru MOS. Patiova kapacita ma hodnotu menSsi nez 1 pF, je
proto nutné naboj pravidelnobnovovat. Oznauji se DRAM

- pevné programovatelné patPROM, EPROM a BPROM uchovavaji informaci
v riznych typech pawrovych burgk. Programovani se provadigpalovanim tavnych
spojek, nebo polovodiovych gechod: v pangtovych buikach. Pepalena spojka =
log 0, nepepélena =1



